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TÓM TẮT  

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phần mềm mô phỏng dựa trên phương 

pháp phần tử hữu hạn (FEM) để nghiên cứu cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) 

trên cấu hình Kretschmann với lăng kính được phủ vàng kim loại. Đã xác định 

được rằng, tại bước sóng 632,8 nm bề dày tối ưu của lớp vàng là 50 nm và hệ số 

phản xạ đạt cực tiểu tại góc tới 43,80 . Kết quả mô phỏng cũng cho thấy sự giảm 

của góc cộng hưởng khi tăng bước sóng của ánh sáng kích thích và sự tăng của 

góc cộng hưởng khi nồng độ của dung dịch tăng. 

Từ khóa: Cấu hình Kretschmann, SPR, FEM. 
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ABSTRACT 

In this paper, we use a modeling software based on finite element method (FEM) 

to study surface plasmon resonance (SPR) on Kretschmann configuration with 

prisms coated with gold metal. It was determined that, at wavelength 632,8 nm, the 

optimal thickness of the gold layer was 50 nm and the reflectance falling to a 

minimum at an angle of 43,80. The simulation results also showed a decrease of the 

resonant angle with increasing wavelength of the excitation light, and increase of 

the resonant angle with increases of concentration of the solution.  

Keywords: Kretschmann configuration, SPR, FEM. 
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